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Ионосфера (от ионы и греч. sph£ira — шар) -  это ионизированная часть 
верхней атмосферы, расположеная выше 80 км. Верхней границей ионосферы 
является внешняя часть магнитосферы Земли. Ионосфера представляет собой 
природное образование разреженной слабоионизированной плазмы, находя­
щейся в магнитном поле Земли и обладающей благодаря своей высокой элек­
тропроводности специфическими свойствами, определяющими характер рас­
пространений в ней радиоволн и различных возмущений.
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Рис. 1. Схема вертикального Рис. 2. Типичное распределение по
строения ионосферы вертикали электронной концентрации

пе в ионосфере

Для изучения ионосферы использовались сначала ракеты, а затем спут­
ники с установленными на них масс-спектрометрами. Наземные станции не по­
зволяют исследовать верхние слои ионосферы из-за невысокой точности полу­
ченных данных. Стоимость этих видов исследований очень велика. В данной 
работе предполагается использовать навигационный приемник в качестве на­
учного прибора для мониторинга состояния ионосферы, что значительно уде­
шевит исследования и позволит выполнить многоцелевую программу полета 
спутника.
Зная временную задержку прохождения радиосигнала от навигационного спут­
ника к потребителю можно рассчитать электронную концентрацию N(h), что по­
зволит в дальнейшем учитывать состояние ионосферы для определения и пе­
редачи поправок с целью увеличения точности решения навигационной задачи 
потребителем или обеспечения более эффективной передачи целевой инфор­
мации на Землю.

В работе предлагается алгоритм оценки состояния ионосферы по изме­
рениям, получаемым от навигационного приёмника, а также обсуждаются во­
просы организации проведения мониторинга ионосферы с использованием 
специально запускаемых микроспутников.


